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摘要(译)

示例性薄膜晶体管阵列基板（200）包括透明基板（261），多条栅极线
（201）和形成在透明基板上的多条数据线（202），栅极线和数据线交
叉其他由此限定多个像素区域（230）。每个像素区域包括存储电容器
（220）。存储电容器包括沿大致垂直于透明基板的方向排列的第一电容
器和第二电容器，并且第一电容器和第二电容器并联电连接。
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